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摘要(译)

用于液晶显示（LCD）器件的阵列基板形成在具有与数据线交叉的第一
和第二栅极线的基板上以限定第一和第二像素区域。薄膜晶体管包括源
电极和漏电极。金属图案与公共线重叠并且构成漏极电极的一部分。钝
化层设置在源电极和漏电极上以及金属图案上。第一像素电极连接到金
属图案，并且公共电极连接到公共线。如果在第一像素电极未能显示图
像的情况下切割切割线，则形成各种修复图案以限定一个或多个修复部
分，所述修复部分使得能够将漏电极或金属图案连接到第二像素区域的
第二像素电极。
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